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термоелектричних перетворювачів енергії на основі халькогенідів другої та четвертої груп

2. Laser-induced formation of barrier structures for nuclear detectors and development of thermoelectric energy
converters based on second and fourth group chalcogenides

Реферат:
1. У першій частині дисертації приводяться результати досліджень структури, морфології, електричних,
фотоелектричних та оптичних властивостей напівпровідників Cd(Zn)Te при хімічній обробці та при дії
наносекундних лазерних імпульсів. Особливу увагу приділено розробці методу лазерно-індукованого
твердофазного легування поверхневого шару високоомних кристалів CdTe p-подібного типу з
використанням відносно товстої (300-400 нм) плівки легуючого елементу In, попередньо напиленої у
вакуумі на поверхню зразка Друга частина дисертаційної роботи присвячена розробці термоелектричних
стабілізаторів (термохолодильників) для стабілізації температури, зокрема ядерних детекторів.



2. In the first part of the thesis the investigation results on structure, morphology, electrical, photoelectric and
optical properties of Cd(Zn)Te semiconductors, subjected to chemical processing and action with nanosecond
laser pulses, are reported. Particular attention is paid to the method of laser-induced solid phase doping of a
surface layer of high resistivity p-like CdTe crystals using a relatively thick (300-400 nm) In dopant film
preliminary evaporated in vacuum on the sample surface. The second part of the dissertation work is devoted to
the development of thermoelectric stabilizers (thermocoolers) for temperature stabilization, particularly nuclear
detectors.
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